RAM G.Skill F4-3200C16D-32GTZN

Capacidad de memoria del kit: 32 GB

Pilas incluidas: 2 piezas

Factor de forma de memoria: DIMM

Tipo de memoria: DDR4

Frecuencia de reloj: 3200 MHz
Rendimiento: 25600 MB/s

CAS-latencia: CL16

Tiempo de memoria esquema: 16-18-18-38
Tensin de funcionamiento: 1,35V

Tipo de refrigeracin : radiador

Perfil de barra: estndar

Altura de barra: 44 mm

Opcional: serie de overclocking (overclocking); admite XMP; retroiluminacin
Light Sync : multi compatibility



